GD 242

Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fiir Verstérker-Endstufen und als
Poare fiir im Niederfre-
quenz-Gebiet sowie fir Schalteranwendung

bis 48 V. Zuldssige Umgebungstemperatur
la von =25 °C bis +65°C

Standard: TGL 200-8240

Abmessungen: Bouform D 2, TGL 11 811
Masse ~ 12 g

Zultissige Héchstwerte
fir 6a = 45°C
-Uceo = 50V -lc = 30A
-UeBo = 20V le = 36A
-UcCeEr = 48V I8 = 06A
bei RBe = 500 gy = 85°C
-Uces = 50V fa = 65°C ord
Warmewi :
Kennwerte fiir fa = 25°C =5 grd orione. "W S 4 =
: Strom-
Min Typ ‘ Max ’ MeBbedingungen ;l:::'lﬂ'
Reststréme
-lceo HFA|1NMI-U¢B=BV
=Iceo 1TmAl 3mA| -Uce= 6V
-Icev 006 mA| TmA| -Uce=30V,-Usge =1V
-leBo 50 pA | 500 uA | -Ues = 20V
-Ices [ 05mA 4mA| -Uce=250YV
Ubergangsfrequenz
fr | 450 kHz J | -Uce =6V, -lc =01A
Séttigungsspannung
~UcEsat 025V | 06V | dc=3A, -8 =05A
Bn:i:-Emi!tm-Spunnnng
-Uze ’ 035 V 0,7V sic = 05 A, -Uce =6 V
-Uge - 0,75 V | 14V ‘ slc = 20A,-Uce =2V
Gleichstromverstédrkung
) | 40 | Uee=6V,-lc =01A
B ‘ 20 35 sic =2A,-Uce=2YV A
B 29 55 B
B 4 45 80 C
B 68 ‘ D




Min Typ ‘ Max MeBbedingungen
B-Abfall
Bz,0 | -le=2A _ =
e s ] e St~
Pirchenbedingungen
st ‘ 5 -c =05 A, -Uce = 6 V
ls2 ' dc=8 A, -Uce=2V
Use 1,2 dc =3 A, -Uce =2V
Ugez .

Die Schaltzeiten wurden mit folgender

MeBschaltung ermittelt:

Schaltzeiten:

Typ Max
tein | 20 ps ‘ 40 us
is | Spus 10 ps
tf ‘ 6 ps | 12ps

|
Ubersteuerungsfaktor m = 3
Bestellbeispiel fiir einen Transistor

der Stromverstirkungsgruppe D
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Maximale Verlustleistung als Funktion der
Umgebungstemperatur #a.

Montageart und Kiihlfliche = Parameter.
Die moximale Verlustleistung ist fiir den

Grenzwert von Rini 4 grd/W ermittelt
worden.
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Mittlere Kollektor-Emitter-Spannung als
Funktion des duBeren Basis-Emitter-Wider-
standes fla = 45°C
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Mittleres Kennlinienfeld fiir #a = 25°C
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Kollektor-Basis-Reststrom als Funkiion der
Sperrschichttemperatur fiir -Uce = 6 V l

—
S
=

Sfreuwert
|

“lcao (4A)—
2
s

-
==
L]

S
-



Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der

Sperrschichttemperatur fiir -Uce = 6

Ausgangskennlinien:
~lc == f (-Uce)
bei -Uce = 0...2 V

Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit-
ter-Spannung

-le = f (-Uge)

fa = 25°C
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